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Ogtoszenie rekrutacji specjalnej do Szkoty Doktorskiej INTiBS PAN w
Oddziale Fizykochemii Biomedycznej dla Doktoranta/Doktorantki -
Stypendysty (wykonawcy) K/M w Projekcie Badawczym NCN OPUS-28

Instytucja: Szkota Doktorska INTiBS PAN,
Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego
Polskiej Akademii Nauk

Miasto: Wroctaw

Stanowisko: Doktorant — stypendysta w projekcie badawczym NCN K/M

Dyscyplina: nauki fizyczne, nauki chemiczne

Data ogtoszenia: 27.02.2026 .

Termin sktadania dokumentow: 23.03.2026 r.

Data rozstrzygniecia konkursu: Wyniki rekrutacji zostang podane do 7 dni po zakoniczeniu

rozmow kwalifikacyjnych.

Planowana data rozpoczecia ksztatcenia i udziatu w projekcie: 01.05.2026 .

Link do strony: http://phd.intibs.pl

Stowa kluczowe: luminescencja, manometria luminescencyjna

Szkotfa Doktorska Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
(SD INTIBS PAN) ogtasza rekrutacje specjalng dla doktoranta — stypendysty (wykonawcy) K/M
w projekcie badawczym pt. ,Wysokoczute manometry optyczne bazujqce na kinetyce
luminescencji”, realizowanym na zlecenie Narodowego Centrum Nauki OPUS-28
(2024/55/B/ST5/01411) w Oddziale Fizykochemii Biomedycznej Instytutu Niskich Temperatur i

Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wroctawiu.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Szkoty Doktorskiej Instytutu

Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
https://phd.intibs.pl/files/dokumenty/25-04-29-Zasady rekrutacji SD INTiBS PAN.pdf

Wymagania


http://phd.intibs.pl/
https://phd.intibs.pl/files/dokumenty/25-04-29-Zasady_rekrutacji_SD_INTiBS_PAN.pdf

Podanie powinno zawierac¢ nastepujgcy wypetniony formularz zgtoszeniowy (dostepny na
stronie internetowej Szkoty https://phd.intibs.pl/rekrutacja.html ) oraz przedstawione w
jezyku polskim lub angielskim:

dyplomy: swiadectwo dojrzatosci lub ukoniczenia szkoty sredniej Il stopnia; dyplom
ukonczenia studiéw licencjackich (inzynierskich) i magisterskich, albo dyplom
ukonczenia jednolitych studiow magisterskich poswiadczajgcy uzyskanie tytutu
zawodowego magistra, z chemii, fizyki, inzynierii materiatowej lub kierunkow
pokrewnych. Dostarczenie oryginatu tego dyplomu przed ztozeniem slubowania (jest
warunkiem mozliwosci rozpoczecia ksztatcenia),

[w przypadku kandydatéw o wyjgtkowych osiggnieciach naukowych i niespetniajgcych
tego warunku: (1) odpis dyplomu ukonczenia studiow pierwszego stopnia lub
trzeciego roku jednolitych studiow magisterskich oraz (2) wniosek do Rady Szkoty o
dopuszczenie do rekrutacji zawierajgcy opis udokumentowanego osiggniecia
naukowego o najwyzszej jakosci],

Wazne: W przypadku uzyskania tytutu zawodowego magistra poza Unig Europejskg -
dodatkowo opatrzenie apostille lub uwierzytelnienie (legalizacja) oryginatow zaréwno
dyplomu magistra oraz jego suplementu z ocenami przez przedstawicielstwo
dyplomatyczne Rzeczypospolitej Polskiej (w kraju uzyskania). Dokumenty
przedstawione bez odpowiednich uwierzytelnien bedg uznane za niespetniajace
wymogow formalnych.

odpis (kopie) catego indeksu studiow pierwszego i drugiego stopnia (lub jednolitych
studiéw magisterskich), albo suplement do dyplomu z ocenami z catych studiéw, albo
potwierdzone przez dziekanat karty ocen studenta (K/M) ze wszystkich lat studidw,
wraz z obliczong srednig ze studiow,

poswiadczenie znajomosci jezyka angielskiego na poziomie B2 lub wyzszym w postaci
certyfikatu lub informacji w suplemencie do dyplomu, ze zaliczony w toku studiow
lektorat z jezyka angielskiego byt na wymaganym poziomie (w razie braku informacji o
poziomie kursu w suplemencie konieczne jest zaswiadczenie z dziekanatu),

list motywacyjny ze wskazaniem tematu pracy doktorskiej realizowanego w ramach
projektu badawczego,

dodatkowe dokumenty Swiadczace o predyspozycjach kandydata (K/M) do pracy

naukowe] (wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, liste ukoriczonych kursow i


https://phd.intibs.pl/rekrutacja.html

studiéw podyplomowych, uzyskane certyfikaty jezykowe, aktywnosé w kotach
naukowych itp.).

Opis zadan

1. Realizacja indywidualnego planu badawczego, zgodnego z projektem badawczym; 2. Synteza
materiatdw nieorganicznych domieszkowanych jonami metali przejsciowych lub/i jonami
lantanowcdw; 3. Charakterystyka wiasciwosci luminescencyjnych otrzymanych luminoforow w
funkcji przytozonej temperatury; 4. Analiza uzyskanych wynikéw; 5. Przygotowywanie raportéw

i publikacji naukowych;

Stypendium

Doktorant / Doktorantka (K/M) otrzymywat/a bedzie stypendium doktoranckie przez

maksymalnie 4 lata w miesiecznej wysokosci:

. 5000 zt do miesigca, w ktdrym zostanie przeprowadzona ocena $rodokresowa
doktoranta (K/M) w szkole doktorskiej (kwota zostanie pomniejszona o koszty
obowigzkowych sktadek na ubezpieczenia spoteczne, etc., ok. 24%),

. 6500 zt po miesigcu, w ktdrym zostanie uzyskany pozytywny wynik oceny
Srédokresowej doktoranta (K/M) w szkole doktorskiej (kwota zostanie
pomniejszona o koszty obowigzkowych sktadek na ubezpieczenia spoteczne, etc.,

ok. 24%).

Wysokos¢ stypendium nie bedzie nizsza niz okreslona w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyzszym
i Nauce oraz obowigzujgcych przepisach wykonawczych.

Stypendium bedzie wypfacane po odliczeniu wszystkich sktadnikéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce

(Dz.U.2024.1571 t.j. z dnia 2024.10.24).

Przystgpienie do konkursu

Kandydaci chcacy przystgpi¢ do konkursu powinni ztozy¢ wszystkie dokumenty okreslone

w Zasadach Rekrutacji do Szkoty Doktorskiej INTiBS PAN

https://phd.intibs.pl/files/dokumenty/25-04-29-Zasady rekrutacji SD INTiBS PAN.pdf



https://phd.intibs.pl/files/dokumenty/25-04-29-Zasady_rekrutacji_SD_INTiBS_PAN.pdf

Podania kandydatow o przyjecie do Szkoty nalezy sktadaé w terminie do 23.03.2026 .

a) elektronicznie na adres phd@intibs.pl (preferowany sposob sktadania wniosku), przy czym
oryginaty dokumentéw nalezy dostarczy¢ przed rozpoczeciem ksztatcenia (niedopetnienie

tego wymogu bedzie skutkowato skresleniem z listy doktorantéw),

b) osobiscie w Sekretariacie Szkoty w Instytucie Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych

PAN przy ul. Okdlnej 2 we Wroctawiu, w godzinach od 9:00 do 15:00,

Opis projektu badawczego i pracy doktorskiej

Wyjatkowa wrazliwos$¢ wtasciwosci spektroskopowych jondw metali przejsciowych na zmiany
lokalnej symetrii punktowej znajduje odzwierciedlenie nie tylko w przesunieciach potozenia
widmowego ich pasm emisyjnych, ale takze w modyfikacjach kinetyki luminescencji. W
przypadku jonéw metali przejsciowych o konfiguracji elektronowej 3d3 (np. Cr3+, Mn4+),
zastosowanie cisnienia izostatycznego skraca $rednig odlegtos¢ wigzania metal-tlen, co
powoduje wzrost natezenia pola krystalicznego. To sprezenie podnosi energie poziomu 4T2,
zmniejszajac tym samym sprzezenie spin-orbita miedzy poziomami 2E i 4T2. W konsekwencji
kinetyka luminescencji materiatdw domieszkowanych jonami Cr3+ i Mn4+ ulega wydtuzeniu
pod zwiekszonym cisnieniem. Czutos¢ kinetyki luminescencji w takich materiatach na zmiany
cisnienia mozna znacznie zwiekszy¢ dzieki zastosowaniu unikalnej strategii superpozycji
sygnatow z dwodch jondw luminescencyjnych. To innowacyjne podejScie umozliwia
opracowanie manometréw luminescencyjnych o niespotykanej dotad czutosci wzglednej,
torujgc droge do wysoce precyzyjnych zastosowan pomiaru cisnienia. Aby to osiggngé, zostanie
zsyntetyzowana okreslona grupa luminoforow, a ich wtfasciwosci spektroskopowe zostang
zbadane w funkcji cisnienia. Uzyskane dane zostang wykorzystane do wyszkolenia algorytmu
uczenia maszynowego, ktéry bedzie przewidywat zmiany witasciwosci luminescencyjnych
luminoforéw wspotdomieszkowanych jonami Cr3+ i Mn4+, wywotane cisnieniem, na podstawie
danych strukturalnych. Projekt ten pogtebi naszg wiedze na temat wptywu symetrii punktowej
jonodw, sztywnosci materiatu macierzystego, sktadu chemicznego, dtugosci wigzania metal-tlen
oraz liczby koordynacyjnej na parametry manometryczng analizowanych materiatéw.
Docelowo umozliwi on projektowanie manometréw luminescencyjnych z przewidywanymi

parametrami manometrycznymi w oparciu o parametry strukturalne materiatu macierzystego.


mailto:phd@intibs.pl

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji, pytania prosimy kierowac¢ do kierownika projektu

prof. tukasz Marciniak , (e-mail: I.marciniak@intibs.pl, tel. +48 71 3954291).

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe sg gromadzone i przetwarzane przez Szkote Doktorskg Instytutu
Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych PAN we Wroctawiu zgodnie z informacjg o

przetwarzaniu danych osobowych dostepng na stronie: https://bip.intibs.pl/artykuly/rodo-1



https://bip.intibs.pl/artykuly/rodo-1

